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Przedmiotem  wynalazku jest elektroniczny
dzielnik napiecia zwlaszcza do cyfrowego wolto-
mierza kompensacyjnego.

W znanym ukladzie elektronicznego dzielnika
napiecia kazda para tranzystorow przetgczaja-
cych pracuje w ukladzie o wspdélnym oporniku
emiterowym, a do baz tych tranzystoréw, spola-
ryzowanych napieciem stalym, doprowadza sie
przez diody napiecie sterujace. Uklad kazdej pary
tranzystorow przelgczajgcych jest symetryczny, z
tym, ze kolektor jednego tranzystora otrzymuje
napiecie wzorcowe, natomiast kolektor drugiego
tranzystora polgczony jest z punktem o potencjale
masy przyrzadu.

Aby uklad dziatal prawidlowo, napiecie sterujg-
ce musi mieé¢ wiekszg warto$¢é od wartoSci bez-
wzglednej napiecia wzorcowego. Na zigczach ba-
za-emiter, zablokowanych tranzystoréw przelgcza-
jacych do masy, wystepuje, przy pracy w nasy-
ceniu pozostalych tranzystor6w przelgczajgcych,
suma napiecia wzorcowego i napiecia sterujgcego.
Zakres mozliwych wartoSci tego sumarycznego na-
piecia, a wiec réwniez zakres wartoSci napiecia
wzofcowego, jest ograniczony wytrzymaloScig na-
pieciowsg zilgcza baza-emiter tranzystorow przelg-
czajagcych do masy i powoduje konieczno§é stoso-
wania malych napieé, niekorzystnych ze wzgledu
na wymagania dotyczace liniowosci i stabilnosci
dzielnika. Zwiekszenie natomiast napie¢ i to w
niewielkim zakresie wymaga stosowania specjal-
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nych tranzystoréw, zwiekszajgcych powaznie koszt
wykonania dzielnika.

Celem wynalazku jest zbudowanie ukladu dziel-
nika napiecia nie majgcego wymienionych wad,
to znaczy umozliwiajgcego zastosowanie wyzszych
napieé wzorcowych, przy wprowadzeniu niewiel-
kich dodatkowych $rodkéw technicznych.

Cel ten zostal osiggniety przez zastosowanie w
elektronicznym dzielniku napiecia, zawierajgcym
znany uklad par tranzystorébw przelgczajgcych,
z ktérych kazda zawiera wspdlny opornik emite-
rowy, elementu przelaczajgcego oraz, zaleznej od
stopnia podziatu, ilo$ci prostownikéw poédiprzewod-
nikowych aczacych bazy tranzystoréw przelgcza-
jacych do masy, ktérych ilo§é jest réwniez zalez-
na od stopnia- podziatu, z wyprowadzeniem ele-
mentu przelgczajgcego i zrédlem napiecia pomoc-
niczego, przy czym, drugie wyprowadzenie ele-
mentu przelgczajgcego jest polaczone z punktem
o potencjale bliskim lub ré6wnym potencjalowi
masy przyrzadu.

Zastosowanie dzielnika wedlug wynalazku w
cyfrowym woltomierzu kompensacyjnym, umozli-
wia okoto dwukrotne powiekszenie wartosci na-
pigcia wzorcowego w poréwnaniu ze znanym ukla-
dem, bez zaostrzania wymagan odno$nie dopusz-
czalnych napieé¢ baza-emiter tranzystor6w prze-
lgczajacych .do masy. Pozwala to na zastosowanie
w dzielniku tranzystor6w polarnych o niewielkim
napigciu przebicia baza-emiter, gwarantujacych



60549

3
duzg stabilno§é diugookresowg. Dzigeki powigksze-
szeniu napiecia wzorcowego mozna uzyskaé okolo
dwukrotne rozszerzenie tolerancji dla napieé na-
sycenia zastosowanych tranzystoréw przelgczaja-
cych oraz ograniczyé selekcje i dob6r elementow.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, ktory przedstawia
uklad elektryczny dzielnika.

Uklad dzielnika zawiera tranzystory Ta,, Ta,..Ta,
przelgczajagce do masy, ktorych ilo§é jest zalezna
od zalozonego stopnia podzialu oraz taka sama
ilo§¢ tranzystor6w Tb,, Tb,...Th,, przelgczajgcych
do zrodla napiecia wzorcowego, przy czym tran-
zystory te tworzg pary majgce wspoélne oporniki
emiterowe R;, R,..R,. Do kolektoré6w tranzystoré6w
Tb,, Tb,..Tb, doprowadzone jest napiecie wzorco-
cowe tUw. Do baz tranzystor6w Ta,, Ta,..Ta,
przelaczajacych do masy, poprzez oporniki Rs,
Rs,..Rs,, doprowadzone jest napiecie sterujgce, a
emitery tych tranzystoré6w polgczone sg poprzez dio-
dy D,, D,..Dy,, z emiterem tranzystora Ts stanowig-
cego element przelgczajgcy, sterowanego sygnatem
zaleznym od znaku napiecia wzorcowego. Emiter
tranzystora przelgczajacego Ts potgczony jest przez
opornik Rz ze Zrédiem dodatniego napiecia po-
mocniczego Uz.

Przy dodatniej polaryzacji napiecia wzorcowego
Uw baza tranzystora przelgczajacego Ts jest row-
niez spolaryzowana dodatnio, gdyz zawsze otrzy-
muje napiecie o znaku zgodnym ze znakiem na-
piecia wzorcowego i tranzystor ten nie przewodzi.

Napiecie na zlgczach baza-emiter tranzystoréw
Ta,, Ta,.Ta, przelaczajgcych do masy, pracuja-
cych w obszarze nasycenia, jest roéwne roéznicy
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tencjal ujemny, tranzystor zaczyna przewodzié i
potencjal punktu S spada do wartoSci bliskiej po-
tencjalowi masy, umozliwiajgc przeplyw pradu
przez diody D,, D,..D, wilgczone miedzy bazy tran-
zystorOw przelgczajacych do masy a emiter tran-
zystora przelgczajacego.

Potencjal baz zablokowanych tranzystoréow Ta,,
Ta,..Ta, przelgczajagcych do masy spada do war-
toSci réwnej spadkowi napiecia na opornoSciach
diod i oporno$ci zlgcza emiter-kolektor tranzystora
przelaczajacego Ts, a wiec osigga wartosé bliska
potencjalowi masy, podczas gdy napiecie emiteréow
tych tranzystor6w jest, dzieki pracujagcym w sta-
nie nasycenia tranzystorom Tb;, Tb,..Tb, przeig-
czajacym do zrédia napiecia wzorcowego, prawie
réwne napieciu wzorcowemu. W ten spos6b na-
piecie baza-emiter tranzystorow Ta,, Ta,..Ta,
przetaczajacych do masy osigga warto$¢é zbliZonag
do warto$ci napiecia wzorcowego Uz.

Wynalazek nie jest ograniczony tylko do opisa-
nego przykiladu wykonania, lecz obejmuje réwniez
stosowanie oddzielnie pojedynczych cech, i odmian,
z ktérych jedng moze byé przykladowo zastgpie-
nie tranzystora przelgczajacego Ts innym elemen-
tem przelagczajacym np. przekaznikiem.

Zastrzezenie patentowe

Elektroniczny dzielnik napiecia, zwlaszcza do
cyfrowego woltomierza kompensacyjnego, zawiera-
jacy znany uklad par tranzystor6w przelaczaja-
cych, z ktérych kazda zawiera wspélny opornik
emiterowy, znamienny tym, ze ma element prze-
lagczajacy (Ts) oraz, zalezng od stopnia podziatu,
ilo§é prostownikéw péiprzewodnikowych Ilgczgcych
bazy tranzystoréw (Ta,, Ta,..Ta,) przelgczajgéych

miedzy napieciem pomocniczym Uz i napieciem 35 do masy, ktérych ilo§é jest roéwniez zalezna od
wzorcowym Uw. Przy odpowiednio dobranej war- stopnia podzialu, z wyprowadzeniegm elementu
tosci napiecia pomocniczego Uz réznica potencjaléw przelaczajgcego (Ts) i Zr6édiem napiecia pomocni-
na zigczach baza-emiter moze byé¢é bardzo mala czego (U,), przy czym, drugie wyprowadzenie te-
i nie przekracza_é jednego wolta. go elementu przelgczajgcego jest polgczone z pun-
Przy ujemnej polaryzacji napiecia wzorcowego, 40 ktem o potencjale bliskim lub réwnym potencjato-
baza tranzystora przelgczajacego Ts otrzymuje po- wi masy przyrzadu.
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